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REZYSTORY

TYP

Kompozycjo weglowo
Warstwa tlenku metalu

Metalizowany
Cement
Rezystor zmienny

Rezystor pozytywowy

KONDENSATORY

TYP
Ceramiczny
Poliestrowy
Tantalowy
Metal - Poliestr
Polipropylen

Poliestr - Polipropylen
Elektrolit chemiczny
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OBSERWACJA NAP

1 Napiecia zmierz
chassis, napigcie

2 Odczyty napiec

3 Oscylogramy zd
i sondy o mate

A. Sprawdzi¢ FINE
CONTRAST {kor
obrazu.

5. Oscylogramy z
kolorowych.

SANOCASTLE (SC
sterujgcy dekodei
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ono z ,VTVM" zaznaczonego od punktu do masy
siect 220/2U)V. sygnat paséw kolorowych,

mogg sie roznic o i 20%

jeto przy uzyciu oscyloskopu szerokopasmowego

j pojemnosci.

TUNING (strojenie doktadne). BRIGHTNESS (jasnosc),
itrasth COtOUR (kolor) dla uzyskania najlepszego

Sjeto przy uzyciu standardowego sygnatu paséw

.SANO) - impuls o ksztaicie jH4
mm RAL.

WYRAZENIA

~Rezystancje podano w ohmach, K=1000. M »000000.

2. Jezeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wortosci kondensatoréw
mniejsze od t se wyrazane w mF, wieksze od 1 w pF.

3. Jezeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie warosci cewek wyrazono
w uH, warto$ci mniejsze od t w mH.

UWAGA :

Dla poprawy jakos$ci obrazu niektdre elementy moga zostac
zmienione bez zaznaczania tego faktu na rysunku.

SAMSUNG D - CKb0132
Chassis P58SC



